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В последнее время графен предлагается как возможная основа для устройств интегрированной опто-

электроники и гибридной фотоники благодаря своим перспективным электронным и оптическим характе-

ристикам. Предложена активная настройка гибридной плазмоники в собственном графене, осажденном на

золотой прямоугольный наноканал, путем модификации электронной системы графена. Обнаружено, что

плазмоннный отклик в структуре, состоящей из нескольких слоев графена, покрывающего наноканал, может

быть подстроен путем выбора образца с оптимальной толщиной. Это объясняется активной плазмонной

гибридизацией, приводящей к перестраиваемости усиленного электрического поля, локализованного в

покрытом графеном металлическом наноканале. Данное исследование может быть полезно для оптоэлек-

тронных устройств на основе гибридных графеновых структур в ИК-волновом диапазоне.
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